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Telefunken Transistor BFY85 Datasheet

BFY 85/BFY 86

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Doppeltransistor fiir Differenzverstérker.
Silicon NPN epitaxial planar double transistor for differential amplifiers.

Abmessungen - Dimensions

MaBe in mm
M2:1

MNormgehéuse
| DINSC 6
e ~JEDEC TO 39
Gewicht - Weight
max. 13 g
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucao 45 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 45 v
Emitter-Basis-Sperrspannung Ugao 5 v
Kollektorstrom le 100 mA
Gesamtverlustleistung
tamb = 45° C
eines Systems Pioty 180 mwW
beider Systeme Piot 1411 210 mwW
Sperrschichttemperatur L 125 °C
Lagerungstemperatur tstg -55..+125 *C
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Telefunken Transistor BFY85 Datasheet
BFY 85 /BFY 86
Wérmewiderstédnde - Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung (eines Systems)  Ryjaz = 600 *CIwW
Sperrschicht-Umgebung (beider Systeme) Riaz = 380 “Ciw
Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tame = 25° C, falls nicht anders angegeben
Min. Typ. Max.
Kollektorreststrom
Ueg = 45 V BFY 85 lcan®) 20 nA
BFY 86 legn®) 10 nA
Ucs = 45 V, tamp = 100° C leso®) 1 pA
Emitterreststrom lesa®) 10 nA
UEB =5Y
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Uism ceo”) 45 v
le = 0.1 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Uigr; cea”®) 45 v
le = 2 mA
Kollektor-Séattigungsspannung UcEgsat 02 Vv
Ic = 1 mA, lg = 01 mA
Differenz der Basis-Emitter-Spannungen
Ugg = 5V, Ic = 0,1 mA BFY B85 AlUge 10 mV
BFY 86 A Uge 5 mV
Temperaturgang der AUge-Werte
Uge = 5V, I = 0,1 mA, BFY 85 25 w/°C
tamp —20..+80° C BFY 86 10 uv/*C
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uee = 5V.Ic = 0,1 mA Gruppe A  hge") 100 200
Gruppe B hee®) 180 360
Differenz beider Kollektor-Basis-
Gleichstromverhéltnisse
Ugg = 5V, lc = 0,1 mA BFY 85 A hre o0 %
BFY 86 A hge 10 %
Dynamische KenngréBen - Dynamic characteristics
Umgebungstemperatur tams = 25° C Min. Typ. Max.
Transit-Frequenz fr 50 MHz
Uce =5V.lc = 05mA, f= 10 MHz
RauschmaB F & dB
Ugeg = 5V, Iz = 0,2 mA,
f=30H2z_25kHz Rg = 2 kQ
Kollektor-Basis-Kapazitét Ceceo 8 pF

Ueg = 5V, lIg = OmA, f = 470 kHz
*) AQL = 0,85% ") AQL = 25%
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